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(57)摘要

本发明提供一种像素驱动电路、一种显示面

板、一种显示装置、一种像素驱动方法及一种显

示面板驱动方法。所述像素驱动电路包含包含第

一晶体管、第二晶体管、第三晶体管、第四晶体管

以及有机发光二极管。当第一扫描信号为高电平

时，所述第二晶体管将数据信号电平传送至第一

晶体管的栅极。当第二扫描信号为高电平时，所

述第四晶体管将所述数据信号电平传送至所述

第二晶体管的栅极。驱动电流流经所述有机发光

二极管使所述有机发光二极管发光。利用本发明

提供的像素驱动电路可以改善高亮度显示时晶

体管阈值电压飘移的问题。
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1.一种像素驱动电路，其特征在于，包含：

第一晶体管，所述第一晶体管的源极接入高电压源；

第二晶体管，所述第二晶体管的源极接入数据信号电平，所述第二晶体管的栅极接入

第一扫描信号，所述第二晶体管的漏极与所述第一晶体管的栅极相连；

第三晶体管，所述第三晶体管的源极接入所述高电压源；

第四晶体管，所述第四晶体管的源极接入所述数据信号电平，所述第四晶体管的栅极

接入第二扫描信号，所述第四晶体管的漏极与所述第三晶体管的栅极相连；

有机发光二极管，所述有机发光二极管的阳极连接至所述第一晶体管的漏极与所述第

三晶体管的漏极，所述有机发光二极管的阴极连接至低参考电平。

2.如权利要求1所述的像素驱动电路，其特征在于，在所述驱动电路的第一帧时间内，

所述第一扫描信号为高电平，所述第二扫描信号为低电平，所述第一晶体管提供第一驱动

电流给所述有机发光二极管。

3.如权利要求1所述的像素驱动电路，其特征在于，在所述驱动电路的第二帧时间内，

所述第二扫描信号为高电平，所述第一扫描信号为低电平，所述第三晶体管提供第二驱动

电流给所述有机发光二极管。

4.如权利要求1所述的像素驱动电路，其特征在于，在所述驱动电路的第三帧时间内，

所述第一扫描信号以及所述第二扫描信号均为高电平，所述第一晶体管提供第一驱动电流

给所述有机发光二极管，所述第三晶体管提供第二驱动电流给所述有机发光二极管，流经

所述有机发光二极管的驱动电流为所述第一驱动电流及所述第二驱动电流的总合。

5.如权利要求1所述的像素驱动电路，其特征在于，所述第二晶体管的所述源极连线至

第一数据信号线，所述第四晶体管的所述源极连接至第二数据信号线，所述第一晶体管的

源极与所述第三晶体管的源极短接，所述第一晶体管的漏极与所述第三晶体管的漏极短

接。

6.如权利要求1所述的像素驱动电路，其特征在于，当所述第一扫描信号为高电平时，

所述第二晶体管将所述数据信号电平传送至所述第一晶体管的所述栅极，当所述第二扫描

信号为高电平时，所述第四晶体管将所述数据信号电平传送至所述第三晶体管的所述栅

极。

7.一种显示面板，其特征在于所述显示面板包含如权利要求1所述的像素驱动电路。

8.一种显示装置，其特征在于所述显示装置包含如权利要求7所述的显示面板。

9.一种像素驱动方法，其特征在于，包含：

将第一晶体管的源极接入高电压源；

将第二晶体管的源极接入数据信号电平，所述第二晶体管的栅极接入第一扫描信号，

所述第二晶体管的漏极与所述第一晶体管的栅极相连，当所述第一扫描信号为高电平时，

所述第二晶体管将所述数据信号电平传送至所述第一晶体管的栅极；

将第三晶体管的源极接入所述高电压源；

将第四晶体管的源极接入所述数据信号电平，所述第四晶体管的栅极接入第二扫描信

号，所述第四晶体管的漏极与所述第三晶体管的栅极相连，当所述第二扫描信号为高电平

时，所述第四晶体管将所述数据信号电平传送至所述第三晶体管的所述栅极；

将有机发光二极管的阳极连接至所述第一晶体管的漏极与所述第三晶体管的漏极，所
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述有机发光二极管的阴极连接至低参考电平；

其中当所述第一扫描信号为高电平时，所述第二扫描信号为低电平，所述第一晶体管

提供第一驱动电流给所述有机发光二极管；当所述第二扫描信号为高电平时，所述第一扫

描信号为低电平，所述第三晶体管提供第二驱动电流给所述有机发光二极管。

10.一种显示面板驱动方法，包含如权利要求9所述的像素驱动方法，其特征在于，所述

第一扫描信号为高电平且所述第二扫描信号为高电平时，所述第一晶体管提供第一驱动电

流给所述有机发光二极管，所述第三晶体管提供第二驱动电流给所述有机发光二极管，流

经所述有机发光二极管的驱动电流为所述第一驱动电流及所述第二驱动电流的总合。
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像素驱动电路、显示面板、显示装置及像素驱动方法

技术领域

[0001] 本发明涉及显示技术领域，尤其是涉及像素驱动电路及像素驱动方法。

背景技术

[0002] 有机发光二极管(Organic  Light  Emitting  Diode,OLED)显示器具有色域广、对

比度高、亮度高、反应快、耗能低、具柔软性等优点，因此逐渐成为显示领域发展的重点技

术。因上述优点，与薄膜晶体管(Thin  film  transistor,TFT)显示器相比，OLED显示器更适

合用于制备大尺寸、薄型、柔性、透明及双面显示的显示器。

[0003] 如图1所示，驱动OLED驱动电路10是由开关晶体管Tscan、驱动晶体管Tdrive及一

个存储电容Cst所组成，开关晶体管Tscan的栅极接入扫描信号Scan，源极接入数据信号

Vdata，当栅极接收到高电平的扫描信号Scan时，开关晶体管Tscan导通数据信号Vdata。提

供给有机发光二极管OLED的电流由驱动晶体管Tdrive控制，驱动晶体管Tdrive的源极接入

电压源VLVDD，驱动晶体管Tdrive的栅极与开关晶体管Tscan的漏极相连，因此当开关晶体

管Tscan导通数据信号Vdata，驱动晶体管Tdrive也将被导通，此时电流Ids流经有机发光二

极管OLED。

[0004] 驱动晶体管Tdrive的阈值电压为Vth，驱动晶体管Tdrive的栅极与源极的电压分

别为Vg及Vs。数据信号Vdata根据画面需要显示的灰阶数值分别写入不同的数据信号电压

值，数据信号Vdata增大会使流经有机发光二极管OLED的电流Ids增大，画面亮度升高。然而

若在外界环境光较强烈的情况下，要使面板实现高亮度显示HDR，但由于TFT迁移率和OLED

发光效率的限制，若通过增大数据信号Vdata电压实现了高亮度显示HDR功能，栅极接入高

电压会使驱动晶体管Tdrive的阈值电压漂移，导致严重的残像问题。

[0005] 因此，需要一种像素驱动电路及像素驱动方法，来解驱动高亮度显示时晶体管阈

值电压飘移的问题。

发明内容

[0006] 本发明提供一种像素驱动电路，包含第一晶体管、第二晶体管、第三晶体管、第四

晶体管以及有机发光二极管。所述第一晶体管的源极接入高电压源，所述第二晶体管的源

极接入数据信号电平，所述第二晶体管的栅极接入第一扫描信号，所述第二晶体管的漏极

与所述第一晶体管的栅极相连，当所述第一扫描信号为高电平时，所述第二晶体管将所述

数据信号电平传送至所述第一晶体管的所述栅极。所述第三晶体管的源极接入所述高电压

源，所述第四晶体管的源极接入所述数据信号电平，所述第四晶体管的栅极接入第二扫描

信号，所述第四晶体管的漏极与所述第三晶体管的栅极相连，当所述第二扫描信号为高电

平时，所述第四晶体管将所述数据信号电平传送至所述第三晶体管的所述栅极。所述有机

发光二极管的阳极连接至所述第一晶体管的漏极与所述第三晶体管的漏极，所述有机发光

二极管的阴极连接至低参考电平，用于驱动电流流经所述有机发光二极管使所述有机发光

二极管发光。
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[0007] 较佳地，所述第一扫描信号为高电平时，所述第二扫描信号为低电平，所述第一晶

体管提供第一驱动电流给所述有机发光二极管。

[0008] 较佳地，所述第二扫描信号为高电平时，所述第一扫描信号为低电平，所述第三晶

体管提供第二驱动电流给所述有机发光二极管。

[0009] 较佳地，在所述驱动电路的第三帧时间内，所述第一扫描信号以及所述第二扫描

信号均为高电平，所述第一晶体管提供第一驱动电流给所述有机发光二极管，所述第三晶

体管提供第二驱动电流给所述有机发光二极管，流经所述有机发光二极管的驱动电流为所

述第一驱动电流及所述第二驱动电流的总合。

[0010] 较佳地，所述第二晶体管的所述源极连线至第一数据信号线，所述第四晶体管的

所述源极连接至第二数据信号线，所述第一晶体管的源极与所述第三晶体管的源极短接，

所述第一晶体管的漏极与所述第三晶体管的漏极短接。

[0011] 较佳地，当所述第一扫描信号为高电平时，所述第二晶体管将所述数据信号电平

传送至所述第一晶体管的所述栅极，当所述第二扫描信号为高电平时，所述第四晶体管将

所述数据信号电平传送至所述第三晶体管的所述栅极。

[0012] 本发明还提供一种显示面板，包含所述的像素驱动电路。

[0013] 本发明还提供一种显示装置，包含所述的显示面板。

[0014] 本发明还提供一种像素补偿方法，包含将第一晶体管的源极接入高电压源；将第

二晶体管的源极接入数据信号电平，所述第二晶体管的栅极接入第一扫描信号，所述第二

晶体管的漏极与所述第一晶体管的栅极相连，当所述第一扫描信号为高电平时，所述第二

晶体管将所述数据信号电平传送至所述第一晶体管的栅极；将第三晶体管的源极接入所述

高电压源；将第四晶体管的源极接入所述数据信号电平，所述第四晶体管的栅极接入第二

扫描信号，所述第四晶体管的漏极与所述第三晶体管的栅极相连，当所述第二扫描信号为

高电平时，所述第四晶体管将所述数据信号电平传送至所述第三晶体管的所述栅极；将有

机发光二极管的阳极连接至所述第一晶体管的漏极与所述第三晶体管的漏极，所述有机发

光二极管的阴极连接至低参考电平；其中当所述第一扫描信号为高电平时，所述第二扫描

信号为低电平，所述第一晶体管提供第一驱动电流给所述有机发光二极管；当所述第二扫

描信号为高电平时，所述第一扫描信号为低电平，所述第三晶体管提供第二驱动电流给所

述有机发光二极管。

[0015] 本发明还提供一种显示面板驱动方法，包含所述的像素驱动方法，其中，所述第一

扫描信号为高电平且所述第二扫描信号为高电平时，所述第一晶体管提供第一驱动电流给

所述有机发光二极管，所述第三晶体管提供第二驱动电流给所述有机发光二极管，流经所

述有机发光二极管的驱动电流为所述第一驱动电流及所述第二驱动电流的总合。

[0016] 本发明实施例的优点在于，利用本发明实施例的像素驱动电路及方法，可以改善

高亮度显示时驱动晶体管阈值电压飘移的问题，减少残影发生的机会。

附图说明

[0017] 图1绘示像素驱动电路；

[0018] 图2绘示本发明实施例的像素驱动电路；

[0019] 图3绘示本发明实施例像素驱动电路的信号时序图。
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具体实施方式

[0020] 下面结合附图对本发明实施例提供的像素驱动电路及像素驱动方法做详细说明。

具体实施方式中的纵向、横向、上、下、左、右、前、后仅是为了便于描述各部件之间的相对关

系，而非用来限定本发明的实施方式。显然，所描述的实施例仅是本发明一部分实施例，而

不是全部的实施例。基于本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动

前提下所获得的所有其他实施例，都属于本发明保护的范围。

[0021] 请参考图2，图2所示为本发明实施例的像素驱动电路。像素驱动电路包含第一晶

体管T1、第二晶体管T2、第三晶体管T3、第四晶体管T4、第一存储电容C1、第二存储电容C2一

个有机发光二极管OLED，其中第一晶体管T1及第三晶体管T3为驱动晶体管，第二晶体管T2

与第四晶体管T4与开关晶体管，有机发光二极管OLED的阴极连接至低参考电平VSS。

[0022] 在本发明实施例的像素驱动电路中，第一晶体管T1的源极接入高电压源VDD，第一

晶体管T1的漏极连接有机发光二极管OLED的阳极，第二晶体管T2的源极接入数据信号电平

Vd，第二晶体管T2的栅极接入第一扫描信号G1，第二晶体管T2的漏极连接第一晶体管T1的

栅极，第一存储电容C1连接于第一晶体管T1的栅极与第一晶体管T1的漏极之间。第三晶体

管T3的源极与第一晶体管的源极短接并接入高电压源VDD，第三晶体管T3的漏极与第一晶

体管的漏极短接并连接至有机发光二极管OLED的阳极，第四晶体管T4的源极接入数据信号

电平Vd，第四晶体管T4的栅极接入第二扫描信号G2，第四晶体管T4的漏极连接第三晶体管

T3的栅极，第二存储电容C2连接于第三晶体管T3的栅极与第三晶体管T3的漏极之间。当第

一扫描信号G1为高电平时，第二晶体管T2将数据信号电平Vd导通至第一晶体管T1的栅极及

第一存储电容C1，提供第一驱动电流I1给有机发光二极管OLED。第二扫描信号G2为高电平

时，第四晶体管T4将数据信号电平Vd导通至第三晶体管T3的栅极及第二存储电容C2，提供

第二驱动电流I2给有机发光二极管OLED，流过有机发光二极管OLED的驱动电流为Ioled。

[0023] 图2所示仅是本发明实施例像素驱动电路较佳的实施例，而非用以限定本发明，比

如为了优化显示的效果，第二晶体管T2与第四晶体管T4分别接入不同的数据信号电平，即

第二晶体管T2的源极与第四晶体管T4的源极连接不同的数据信号线，以分别提供不同的数

据信号电平给第二晶体管T2与第四晶体管T4，以更加精确控制提供给有机发光二极管OLED

的驱动电流Ioled。

[0024] 本发明另提供一种显示面板具有如图2所示的像素驱动电路。本发明另提供一种

显示装置，具有所述显示面板。本发明提供的显示面板及显示装置中的像素驱动电路接入

两个扫描信号(第一扫描信号G1与第二扫描信号G2)，当第一扫描信号与第二扫描信号交替

输出高电平时，显示面板及显示装置中的驱动晶体管承受高电平的时间为现有技术的一

半，因此可以减少残影发生的可能。

[0025] 图3所示的是本发明实施例像素驱动电路的信号示意图，以第一帧frame1由第一

晶体管T1驱动、第二帧frame2由第三晶体管T3驱动、第三帧由第一晶体管T1及第三晶体管

T3共同驱动为例。在第一帧frame1中第一扫描信号G1输出高电平V1，使第一晶体管T1提供

第一驱动电流I1给有机发光二极管OLED。在第二帧frame2中第二扫描信号G2输出高电平

V1，使第三晶体管T3提供第二驱动电流I2给有机发光二极管OLED。在第三帧frame3中，第一

扫描信号G1及第二扫描信号G2同时输出高电平V1，使得第一晶体管T1及第三晶体管T3同时

提供第一驱动电流I1及第二驱动电流I2给有机发光二极管OLED，此时流过有机发光二极管
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OLED的驱动电流Ioled为第一驱动电流I1及第二驱动电流I2的总合。

[0026] 本发明实施例的像素驱动电路利用两组对称的开关晶体管与驱动晶体管轮流提

供驱动电流给有机发光二极管，以降低驱动晶体管栅极承受高电平的时间，减少残影发生

的可能。当需要以高亮度显示(HDR)时，两边的开关晶体管会一起导通，以增加流过有机发

光二极管的电流值，同时减少驱动晶体管承受高电平的时间，藉此降低残影发生的可能。

[0027] 以上所述仅是本发明的优选实施方式，应当指出，对于本技术领域的普通技术人

员，在不脱离本发明原理的前提下，还可以做出若干改进和润饰，这些改进和润饰也应视为

本发明的保护范围。
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图1
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图2

图3
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